V predlozené praci byl studovan vliv rlznych typl leptani povrchu a pasivace povrchu
vysokoodporového polovodice CdZnTe, za uUcelem nalezeni optimalnich podminek ke zlepSeni
vlastnosti kontaktu kov-polovodic. Hlavni snahou bylo sniZit hodnotu svodového proudu a tim ziskat
lepsi rentgenové a gama spektra, neboli vytvofit detektor fungujici za pokojové teploty na bazi
tohoto polovodice s dostacujicim energetickym rozliSenim a co nejvétsi Ucinnosti sbéru naboje.
Jednotlivé povrchové Upravy byly charakterizovany pomoci volt-ampérové charakteristiky, spektralni
analyzy a uréenim profilu vnitfniho elektrického pole.



